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Abstract (en)
[origin: WO9009634A1] A random access memory device with a memory addressable by row and column is addressed by a source of binary
addresses defining a linear address space via row and column decoders responsive to respective groups of bits from the address source to address
individual rows and columns respectively of the memory. The bits are permuted between the address source and the decoders so that at least the
higher order bits from the address source are applied to row and column decoders alternately. The memory is thus accessed in rectangular blocks,
called tiles, which, by virtue of the interleaving of bits are arranged in a tiling pattern shifting alternately in the row direction and the column direction.

Abstract (fr)
Une mémoire à accès sélectif, adressable par ligne et colonne, est adressée par une source d'adresses binaires définissant un espace d'adresses
linéaire via les décodeurs de lignes et de colonnes sensibles à des groupes respectifs de bits de la source d'adresse pour adresser respectivement
des lignes et colonnes individuelles de la mémoire. Les bits sont permutés entre la source d'adresse et les décodeurs de sorte qu'au moins les bits
de poids fort de la source d'adresse soient appliqués en alternance à des décodeurs de ligne et de colonne. L'accès à la mémoire se fait ainsi dans
des blocs rectangulaires appelés carreaux, qui, en raison de l'imbrication des bits, sont disposés en une configuration à carreaux se décalant en
alternance dans le sens des lignes et dans le sens des colonnes.
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